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海南微型二极管规范

发布日期: 2025-09-11 | 阅读量: 55

功率二极管是电子工程师不可避免打交道的元器件之一？你又对功率二极管有何见解呢？不
清楚的童鞋不慌，本文主要汇总了关于功率二极管知识点，一起学习一下：1.什么是二极管的正
向额定电流?二极管的额定电流是二极管的主要标称值，比如5A/100V的二极管，5A就是额定电流。
通常额定电流的定义是该二极管所能通过的额定平均电流。但是有些的测试前是方波，也就是可
以通过平均值为5A的方波电流。有些得测试前提是直流，也就是能通过5A的直流电流。理论上来
说，对于硅二极管，以方波为测试条件的二极管能通过更大的直流电流，因为同样平均电流的方
波较于直流电流，会给二极管带来更大损耗。那么5A的二极管是否一定能通过5A的电流?不一定，
这个和温度有关，当你的散热条件不足够好，那么二极管能通过的电流会被结温限制。2.什么是
二极管的反向额定电压?二极管反向截止时，可以承受一定的反压，那么其比较高可承受的反压就
是额定电压。比如5A/100V的二极管，其额定反压就是100V。虽然，所有二极管厂家都会留一定
的裕量，100V的二极管通常用到110V都不会有问题，但是不建议这么用，因为超过额定值，厂家
就不会保证其可靠性，出了问题就是你的问题了。而且很多电源设计公司。上海藤谷电子科技有
限公司致力于提供二极管，期待您的光临！海南微型二极管规范

在所述肖特基结图案对应区域淀积金属和硅形成金属硅化物，得到肖特基结。在本申请的一
种可能实施例中，在所述肖特基结及靠近所述肖特基结的氧化层上制作金属层的步骤，包括：在
真空度3e-6torr、温度190℃的环境下持续加热45分钟，依次在所述肖特基结及靠近所述肖特基结
的氧化层上沉积多层金属，制作形成金属层。在本申请的一种可能实施例中，在所述氧化层远离
所述肖特基结的两端进行蚀刻形成防水槽的步骤，包括：在所述氧化层远离所述肖特基结两端的
表面涂覆光刻胶层；通过带有防水槽图案的掩模对所述光刻胶层进行光刻，在所述光刻胶层上刻
出防水槽图案；用腐蚀溶剂进行腐蚀，将所述防水槽图案转移到所述氧化层；蚀刻所述防水槽图
案对应区域的氧化层，形成防水槽。本申请实施例提供一种肖特基二极管及其制造方法，通过在
氧化层开设朝向外延层凹陷的防水槽，并在氧化层上制作填充于防水槽并在该防水槽对应的位置
处形成与防水槽咬合并凸起的钝化层。钝化层与氧化层通过上述凹凸咬合结构层叠在一起，在肖
特基二极管使用过程中，即便工作温度发生变化，钝化层与氧化层结合处的剪切力也不足以形成
供水汽侵入肖特基结的微小缝隙。同时，因氧化层开设有防水凹槽。海南微型二极管规范上海藤
谷电子科技有限公司致力于提供二极管，有需要可以联系我司哦！

没有水流流过。上海衡丽图3二极管的类比以及IV曲线以上，右图是二极管为重要的IV曲线，
基本上用到所有的二极管都需要重点开此图，从上图可以清楚看出，不管二极管的正向电流或者
反向电压都不能超过额定值，否则会损坏。2.整流二极管利用二极管单向导电性，可以把方向交
替变化的交流电变换成单一方向的脉动直流电。图4AC/DC转换电路简图3.续流二极管在开关电源
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的电感中和继电器等感性负载中起续流作用，这个功能非常实用。在图5中，开关A和开关B分别
利用PFET和NFET开关实现，构成一个同步降压调节器。“同步”一词表示将一个FET用作低端开
关。用肖特基二极管代替低端开关的降压调节器称为“异步”（或非同步）型。处理低功率时，
同步降压调节器更有效，因为FET的压降低于肖特基二极管，主要由Rds(on)决定。然而，当电感
电流达到0时，如果底部FET未释放，同步转换器的轻载效率会降低，而且额外的控制电路会提
高IC的复杂性和成本。肖特基二极管可以用作续流二极管，肖特基的PN结比较特殊，这使它具有
非常小的结电容，存储电荷很少，因此这种结具有非常快的开关速度，可以用于高速嵌位。肖特
基二极管特长是：开关速度非常快，反向恢复时间特别短。因此。

详解肖特基二极管的作用及接法-肖特基二极管的应用肖特基二极管肖特基二极管是以其发明
人肖特基博士（Schottky）命名的，SBD是肖特基势垒二极管（SchottkyBarrierDiode,缩写成SBD）的
简称。SBD不是利用P型半导体与N型半导体接触形成PN结原理制作的，而是利用金属与半导体接
触形成的金属－半导体结原理制作的。因此，SBD也称为金属－半导体（接触）二极管或表面势垒
二极管，它是一种热载流子二极管。肖特基二极管的作用肖特基二极管的作用如下:肖特基二极管
肖特基（Schottky）二极管，又称肖特基势垒二极管（简称SBD），它属一种低功耗、超高速半导体
器件。的特点为反向恢复时间极短（可以小到几纳秒），正向导通压降。其多用作高频、低压、
大电流整流二极管、续流二极管、保护二极管，也有用在微波通信等电路中作整流二极管、小信
号检波二极管使用。在通信电源、变频器等中比较常见。一个典型的应用，是在双极型晶体管BJT
的开关电路里面，通过在BJT上连接Shockley二极管来箝位，使得晶体管在导通状态时其实处于很
接近截止状态，从而提高晶体管的开关速度。这种方法是74LS，74ALS，74AS等典型数字IC的TTL
内部电路中使用的技术。肖特基。上海藤谷电子科技有限公司二极管服务值得放心。

导通压降VF：VF为二极管正向导通时二极管两端的压降，选择肖特基二极管是尽量选择VF较小
的二极管。22.反向饱和漏电流IR：IR指在二极管两端加入反向电压时，流过二极管的电流，肖特
基二极管反向漏电流较大，选择肖特基二极管是尽量选择IR较小的二极管。33.额定电流IF：指二
极管长期运行时，根据允许温升折算出来的平均电流值。44.比较大浪涌电流IFSM：允许流过的过
量的正向电流。它不是正常电流，而是瞬间电流，这个值相当大。55.比较大反向峰值电压VRM：
即使没有反向电流，只要不断地提高反向电压，迟早会使二极管损坏。这种能加上的反向电压，
不是瞬时电压，而是反复加上的正反向电压。因给整流器加的是交流电压，它的比较大值是规定
的重要因子。比较大反向峰值电压VRM指为避免击穿所能加的比较大反向电压。66.比较大直流反
向电压VR：上述比较大反向峰值电压是反复加上的峰值电压，VR是连续加直流电压时的值。用于
直流电路，比较大直流反向电压对于确定允许值和上限值是很重要的。77.比较高工作频率fM：由
于PN结的结电容存在，当工作频率超过某一值时，它的单向导电性将变差。肖特基二极管的fM值
较高，比较大可达100GHz。上海藤谷电子科技有限公司是一家专业提供二极管的公司，有想法的
不要错过哦！海南微型二极管规范

二极管，就选上海藤谷电子科技有限公司，欢迎客户来电！海南微型二极管规范
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而是利用金属与半导体接触形成的金属－半导体结原理制作的。因此，SBD也称为金属－半导体（
接触）二极管或表面势垒二极管，它是一种热载流子二极管。肖特基二极管是贵金属（金、银、
铝、铂等）A为正极，以N型半导体B为负极，利用二者接触面上形成的势垒具有整流特性而制成的
金属-半导体器件。因为N型半导体中存在着大量的电子，贵金属中有极少量的自由电子，所以电
子便从浓度高的B中向浓度低的A中扩散。显然，金属A中没有空穴，也就不存在空穴自A向B的扩
散运动。随着电子不断从B扩散到A，B表面电子浓度逐渐降低，表面电中性被破坏，于是就形成势
垒，其电场方向为B→A。但在该电场作用之下，A中的电子也会产生从A→B的漂移运动，从而消弱
了由于扩散运动而形成的电场。当建立起一定宽度的空间电荷区后，电场引起的电子漂移运动和
浓度不同引起的电子扩散运动达到相对的平衡，便形成了肖特基势垒。肖特基二极管和稳压二极
管的区别肖特基二极管不是利用P型半导体与N型半导体接触形成PN结原理制作的，而是利用金属
与半导体接触形成的金属－半导体结原理制作的。因此，SBD也称为金属－半导体（接触）二极管
或表面势垒二极管，它是一种热载流子二极管。海南微型二极管规范


